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EHB262 Elektronik Il
Kisa Sinav 1

1) Ifadelerin dogru veya yanlis oldugunu belirtiniz.

a.

b.

Gerilim kuvvetlendiricilerinin dustik ¢ikis direngli olmasi beklenir.
DOGRU / YANLIS

Gegis iletkenligi kuvvetlendiricisinin kazang birimi ohm (Q)’ dur.

DOGRU / YANLIS

Kiigiik isaret modelleri DC calisma noktalarini belirlemek i¢indir.

DOGRU / YANLIS

Kiiciik isaret modelleri olusturulurken biitiin bagimli gerilim kaynaklari kisa
devre edilir.

DOGRU / YANLIS

Kazanci 100 ve ¢ikis direnci 3kQ olan bir akim kuvvetlendiricisi, 1k€Q’ lik bir
yiik direnci siirer ise kazanct 75’°e diiser.

DOGRU / YANLIS

2) Devredeki tranzistoriin aktif bolgede galisabilmesi i¢in R¢’nin alabilecegi en yiiksek
(maksimum) degeri belirleyiniz. Tranzistoriin aktif bolgede calistigini farz ederek giris
direnci ri, ve ¢ikis direnci roy” U belirleyiniz (Rc’yi 10kQ seginiz).

Tranzistor parametreleri: Vge=0.7V, Vcesa=0.25V, =100, V1=25mV, Va=c0.

+5V

Re

Notlama: 1) %25 (her biri %5), 2) %75

Sinav Siiresi: 30 dakika



